Instytut Technologii Elektronowej
Nauki w Warszawie
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poszukuje doktoranta lub studenta stypendysty do realizacji
projektu Opus 13 NCN
,» Nowa konstrukcja pétprzewodnikowego lasera dyskowego dla emisji w Sredniej podczerwieni
("proof of concept" dla emisji 1750nm)”.

W latach 2018-2020 w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie bedzie realizowany projekt,
ktorego celem jest skonstruowanie lasera o nowatorskiej konstrukcji, a pracujacego w pasmie
1750nm. Planowana konstrukcja ma na celu wykorzystanie mozliwosci zewnetrznych rezonatoréw
wykorzystywanych dotychczas w laserach na ciele statym z mozliwosciami oferowanymi przez
inzynierie przerwy wzbronionej. W konsekwencji planowane jest otrzymanie emisji o duzej mocy w
obszarze spektralnym dotychczas stabo spenetrowanym przez Zrddta koherentne. Do aplikacji o
stypendium zacheca sie wszystkich absolwentéw wydziatéw fizyki i elektroniki politechnik i
uniwersytetéw i innych wydziatow pokrewnych pragnacych podjgé prace dziedzinie fotoniki.

Zakres obowigzkow:

Do obowigzkdw doktoranta(-ki)/ studenta (-ki)-stypendysty(-ki) naleze¢ optyczna charakteryzacja
struktur potprzewodnikowych, opracowanie technologii montazu struktur tzn. fgczenia materiatu
potprzewodnikowego z diamentowa chtodnica, analiza parametréw emisyjnych laseréw. Otrzymane
wyniki prac eksperymentalnych bedg stanowity podstawe rozprawy doktorskiej

Wymagania:

Predyspozycje i zamitowanie do prac eksperymentalnych.

Podstawowa wiedza w zakresie optyki, fizyki poétprzewodnikédw lub chemii nieorganiczne;j.
Znajomosc srodowiska LabView bedzie atutem.

Znajomosc jezyka angielskiego.

Oferujemy:

stypendium 3000zt netto/miesiac, przez max 30 miesigce z mozliwoscig przedtuzenia w formie
umowy o prace w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie, Al. Lotnikéw 32/46

Atrakcyjna tematyke badan w dziedzinie fotoniki: mozliwos¢ zdobycia wiedzy w zakresie procesingu
struktur potprzewodnikowych,

Opieke naukowa, kierownik projektu bedzie mégt byé promotorem rozprawy doktorskiej lub pracy
magisterskiej w ktorych to wykorzystane beda mogty by¢ wyniki prac badawczych prowadzonych w
ramach stypendium.

Przestrzen na wtasng inicjatywe badawcza.

Prace w mtodym dynamicznym zespole w nowoczesnym laboratorium procesingu clean-room,

Dokumenty:
Zgtoszenie konkursowe powinno zostac przestane w formie elektronicznej na adres

muszal@ite.waw.pl. Powinno zawierac: List motywacyjny, CV, kopie dyplomu mgr, informacje o
przedmiocie pracy mgr, ewentualnie spis publikacji naukowych, informacje o aktywnosci w kolach




naukowych, informacje o pozanaukowej/studenckiej aktywnosci lub zainteresowaniach technicznych.
Zgode na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko stypendysty.

Procedura rekrutacji

Termin nadsyfania zgtoszen 15.06.2018, godz. 23:59, rozstrzygniecie konkursu do 30.06.2018
Stypendium zostanie przyznane w drodze konkursu przez komisje stypendialna powotang przez
Dyrektora Instytutu Technologii Elektronowej. Stypendium bedzie przyznane zgodnie z regulaminem
NCN ("Regulamin Przyznawania Stypendiow Naukowych W Projektach Badawczych Finansowanych
Ze Srodkéw Narodowego Centrum Nauki" - https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-
rady/2016/uchwala96_2016-zall.pdf
Stypendium bedzie przyznane osobie, ktéra w chwili rozpoczecia realizacji zadan w projekcie jest
a) jest studentem studiéw stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w
uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; lub jest studentem co najmniej czwartego roku
studidw stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studidw magisterskich realizowanych w
uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; lub jest doktorantem, uczestnikiem studidow
doktoranckich prowadzonych przez uprawniong jednostke organizacyjng uczelni, instytut naukowy
Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub miedzynarodowy instytut naukowy dziatajacy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrebnych przepiséw;.
Komisja stypendialna, rozpatrzy wnioski o przyznanie stypendium oceniajac:
a) kompetencje kandydatow do realizacji okreslonych zadan w projekcie badawczym,
b) dotychczasowe osiggniecia naukowe kandydatow,
c) nagrody i wyrdznienia kandydata wynikajace z prowadzonych badan.
Komisja stypendialna rozpatrzy wnioski o przyznanie stypendium naukowego bioragc pod uwage ich
kompletnos¢ oraz spetnienie warunkéw przedstawionych w ogtoszeniu o konkursie. Komisja
stypendialna oceni wnioski w skali punktowej i opracuje ranking kandydatéw do stypendium.
Stypendia naukowe NCN przyznawane bedzie osobie, ktdra uzyska najwiekszg liczbe punktow.
Komisja stypendialna przy ocenie wniosku o przyznanie stypendium uwzgledni:
a) osiggniecia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach
/czasopismach naukowych (50 % oceny koricowej):
b) wyrdznienia wynikajgce z prowadzenia badan naukowych, stypendia, nagrody oraz
doswiadczenie naukowe zdobyte poza macierzystg jednostkg naukowa w kraju lub za
granicg, warsztaty i szkolenia naukowe, udziat w projektach badawczych (20% oceny
koncowej):
c) kompetencje do realizacji okreslonych zadan w projekcie badawczym (30 % oceny
koncowej).
Wyniki konkursu podawane sg do publicznej wiadomosci i umieszczane na stronie
internetowe;j ITE. Od decyzji komisji stypendialnej nie przystuguje odwotanie

Tre$¢ ogtoszenia na stronach NCN:
https://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=177291



